Année

Master 1ére année

MCC 2025-2026 votées en CG et en CFVU

Mention PAIP
Parcours IXEO
Description UE MCC
. . . Session 1 Session 2
Olt:J:gatgtI;:/ Sem. Aczdze Nom Responsable |ECTS Description ML:it;?llsa Cg_lc_)u Report
Pog Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée | Coeff Calcul note
Théorie électromagnétique M 42 Ecrit1 (E1) 1H30 0,25
0 1 |s7TQ418U|  pour circuits hautes S. Verdeyme | 9 D 24_Im1ixeo| cc Ecrit2 (E2) 2H00 05 | 025EL+OSE2+ | poii1 1) | 2H00 |1ouo7s| ELSIT3<100UOTEL+ ) ro 10
. . 0.25T3 0.25T35si T3>=10
fréquences et antennes TP 24 TP/Oral (T3) (tirage au sort) | 1H45 0,25
CM 27 Ecrit 1 (E1) 1h30 0,25 E'l si T3<10
0 1 |S7PC112U|  Propagation optique P. Di Bin 8 D 19 Imiixeo| cc Ecrit 2 (E2) 1h30 0.5 0'22512;???& Ecrit1 (E1) | 2h |10u0,75 O’ZSTEpllJ'S’_Zi’g?’ T3si>= 10
TP 34 TP/Oral (T3) (tirage au sort) [ 1h45 0,25 ' ' B
CM 42 Ecrit 1 (E1) 1H30 0,25
0 1 |s7TQ438U Circuits actn’:s c-;at _Dlsposmfs 1. M. Nebus 9 TD 24 MLIXEO| cc Ecrit 2 (E2) 2H00 0,5 0.25E1 + 0.5E2 + Ecrit 1 (E1) o100 | 100075 ElsiT3< 19 ou 0._75E 1+ T3 >= 10
non linéaires . 0.25T3 0.25T3s1 T3>=10
TP 24 TP/Oral (T3) (tirage au sort) | 1H45 0,25
Modulations et M 17 Ecrit (E) 1H30 0,5 E'1 si T3 < 10 ou 0.75E +
0 1 |S7PC122U démodulations pour D. Barataud 4 D 6 |M1IXEO| cCC 0.5E + 0.5TP Ecrit1 (E1) | 2HO00 [10u0.75 0.5T3 & T3 >= 10 T3si>=10
frontaux RF TP 32 TP/Oral (TP) (tirage au sort) |1H45 max| 0,5
. R. Ecrit 2 (E2) (CO+CE+EE) 1H30 0,5 , ,
O 2 | S8TQ418U Anglais Gouttefangeas 3 TD Langues 36 |[M1IXEO| CC Oral (O1) (PPC+PPI) OH30 05 0.501+0.5E2 Oral (O1) OH30 1 o1
o CM 20 Ecrit (E1) 1H30 0,67 0.67E1 + .
0] 2 |S8TQ428U Laser S. Fevrier 3 M1 IXEO CcC Ecrit (E1' 1H30 1 E'l
Q V! D 10 QCM 0H30 | 033 0.33QCM It(EL)
. o CM 21,5 Ecrit (E1) 1H30 0,67 0.67E1 + .
O 2 S8TQ438U Opt I F.L d 4 - M1 IXEO CC Ecrit (E'1 1H30 1 E1l
Q ptique non linéaire ouradour D 185 QCM 0H30 0.33 0.33QCM crit (E'1)
CM 31 Ecrit 1 (E1) 1H30 0,25
Physique et Technologies . Ecrit 2 (E2) 1H30 0,25 0,25E1 + 0,25E2 + . , E'lsi T3<100u 0.5E1 + .
0 2 | S8TQ448U des dispositifs T.Trigaud 6 TP 9 M1 IXEO CcC TP (T3) e 0.5T3 Ecrit 1 (E'1) 1h30 | 1ou0,5 0.5T3 si T3 >= 10 T3si>=10
*TP 30 (Compte-rendu) ’
Composants passifs CM 18 Ecrit 1 (E1) 1H30 0,35
@) 2 | S8TQ458U | microondes, antennes et S. Verdeyme 5 D 8 M1IXEO| CC Ecrit2 (E2) 1H30 0,35 0.35El Ecrit 1 (E'1) 2HO00 | 10u0.7 ElsiTs< .10 ou 9'7E 1+ T3si>=10
\ o . +0.35E2 + 0.3T3 0.3T3si T3>=10
systemes de transmission TP 24 TP/Oral (T3) (tirage au sort)| 1H45 0,3
A CM 21 Ecrit 1 (E1) 1H30 0,4 E'lsiT3<10
Modélisation et CAO des M. - 0.4E1+0.27E + . , .
© 2 | S8TQ468U dispositifs RF et microondes| Campovecchio ° D 15 [MLIXEO] CC Ecrit 2 (E2) 1H00 0.27 0.33TP Eerit1 (BL) | 1H30 : : o _ T3s1>=10
TP 24 TP (T3) 1H45 0,33 0.75E'1 + 0.25T3si T3>=10
@) 2 | S8TQ478U Projet S. Février 3 TD Projets 30 (M1IXEO| CT Rapport et soutenance (RS) 1 RS Soutenance (S) 1 S

* TP spécifiques : 1 groupe max.

POUR RAPPEL : LES CONDITIONS D'ACCUEIL A L'A.1.M.E. NOUS IMPOSENT 1 ENCADRANT POUR 6 ETUDIANTS (NOMBRE MAXIMUM : 18 ETUDIANTS)
ANGLAIS : L'UE Anglais ne sera validée qu'apres restitution du CV et de la lettre de motivation (suivant consignes données)
PROJET : L'UE PROJET n'est pas compensable. Si RS < 10 alors Session 2
NOTE SEUIL : PAS D'APPLICATION DE LA NOTE SEUIL

* TP spécifiques en salle blanche faits avec les étudiants du parcours EUR IOT
Pour des raisons de sécurité, 6 étudiants maximum par groupe.
--> dédoubler a 7.




Année Master 1ére année MCC 2025-2026 votées en CG et en CFVU
Mention PAIP
Parcours IXEO EUR HIGH FREQUENCY ELECTRONICS AND PHOTONICS - ELEC
Description UE knowledge control method
d / Session 1 Session 2
Mgr;)tiitsg Term Name Responsible ETMS Description Mutualisations TZIN?r Report
Examination Duration| Coeff Mark calculation Examination Duration Coeff Mark.
calculation
E|ectr0magnetic theory for h|gh Lectures 42 Written exam 1 (El) 1H30 0,25 Wi 1 el §I7T53E<110
. 1+
M 1 frequency circuits and S. Verdeyme 9 Tutorials 24 M1 IXEO cM Written exam 2 (E2) 2HO0 05 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 ”Hig,‘i’){am 2H00 | 10u0.75 0°;5T3 3. | T3siz10
antennas - EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) | 1H45 0,25 ' 10
Lectures 27 Written exam 1 (E1) 1h30 0,25 E'l si T3<10
i i . Tutorials 19 Written exam 2 (E2) 1h30 0,5 Written exam 1 0,75E'1+0,25T3 .
M 1 Optical propagation - EUR P. Di Bin 8 M1 IXEO CM 0.25E1+0.5E2+0.25T3 E1) 2h lou0,75 | . Practicalsl 3 10 T3si>10
Ki Practicals
Practicals 34 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1h45 0,25
rctive cireuits and non Lectures 42 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 Wi . £l ;'7T3Ef110
M 1 ctive cireults and nonlinear | Nepus 9 Tutorials 24 ML IXEO cMm Written exam 2 (E2) 2H00 05 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 ritten exam 2H00 | 1ou0.75 | CUOTETY 1 13gs10
devices - EUR (E'1) 0.25T3si T3>
Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1H45 0,25 10
E'1siT3<10
i Lectures 17 .
Modulatlons and Written exam (E) 1H30 0,5 Written exam 1 ou 0.75E'1 + .
M 1 demodulations for RF front-end D. Barataud 4 - M1 IXEO CM 0.5E + 0.5TP , 2H00 1ou0.75 . T3if>10
) Tutorials 6 (E'1) 0.25T3si T3 >
and devices- EUR - - -
Practicals 32 Practicals/Oral (TP) (tirage au sort) 1H45 0,5 10
Passive microwave Lectures 18 Written exam 1 (El) 1H30 0,35 . E'1siT3 <10
M 2 | components, antennasand | S. Verdeyme 6 Tutorials 8 M1 IXEO cM Written exam 2 (E2) 1H30 | 035 0.35E1 + 0.35E2 + 0.3T3 W”tte(g,i;(am Y| 2Ho0 | 10u07 | ou07EL+ | T3if>10
transmission systems - EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (draw) 1H45 0,3 0.3T3si T3> 10
Vodel 4 CAD of RE and Lectures 21 Written exam 1 (E1) 1H30 0,4 Wi ) E'1§'723E<110 or
odeling an 0 an . - - ritten exam 75E'1 + .
. . +0. +0. >
M 2 microwave devices - EUR M. Campovecchio 6 Tutorials 15 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 1HOO 0,27 0.4E1 + 0.27E2 + 0.33TP E1) 1H30 1 0.25T3 if T3 > T3if>10
Practicals 24 Practicals (TP) 1H45 0,33 10
et e Lectures 9 R {(R) 1
aterial properties - epor :
M 2 characterisation - EUR-Dir C. Champeaux 3 Tutorials 0 EUR ™ Presentation (P) 1 (R+P)/2 Oral 20 min 1 (0]
Practicals ** 21
Written exam (E) 1h30 1
M 2 English - EUR-Dir J. Gouteron 3 Tutorials 30 EUR CM (E+0)/2 Oral (interview) 20 min 1 (0]
Oral (O) 1
Written exam - E1 1
Lectures 20 o = 0
i ritten exam -
M o | Managementand softskills | p 500 atella 3 EUR cMm : (EL+E2+E3+E4)/4 oral 30 min 1 0
Part 2 - EUR-Dir . Written exam - E3 1
Tutorials 10 -
Written exam - E4 1
M 2 International mobility- EUR-Dir S. Février 3 Tutorials semjnes EUR ™ Production (Report and Defense) 1 P Oral 30 min 1 (@)
M > | Research labwork - EUR-Dir | * Desfarges- 6 BT 0 EUR cM Project 1 R Oral 30 min 1 0
Berthelemot projects
%%

TP spécifiques en laboratoire (XLIM et IRCER). Taille maximale du groupe de TP : 4 (soit 2 binomes)




Année Master 1ére année MCC 2025-2026 votées en CG et en CFVU
Mention PAIP
Parcours IXEO EUR HIGH FREQUENCY ELECTRONICS AND PHOTONICS - PHOT
Description UE knowledge control method
d / Session 1 Session 2
Mgr;)tiitsg Term Name Responsible ETMS Description Mutualisations TZIN?r Report
Examination Duration| Coeff Mark calculation Examination Duration Coeff Mark.
calculation
E|ectr0magnetic theory for h|gh Lectures 42 Written exam 1 (El) 1H30 0,25 Wi 1 el SI;—53E<110
. 1+
M 1 frequency circuits and S. Verdeyme 9 Tutorials 24 M1 IXEO cM Written exam 2 (E2) 2HO0 05 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 ”Hig,‘i’){am 2H00 | 10u0.75 0°;5T3 3. | T3siz10
antennas - EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) | 1H45 0,25 ' 10
Lectures 27 Written exam 1 (E1) 1h30 0,25 E'l si T3<10
i i . Tutorials 19 Written exam 2 (E2) 1h30 0,5 Written exam 1 0,75E'1+0,25T3 .
M 1 Optical propagation - EUR P. Di Bin 8 M1 IXEO CM 0.25E1+0.5E2+0.25T3 E1) 2h lou0,75 | Practicalsl 3 10 T3si>10
Ki Practicals
Practicals 34 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1h45 0,25
rctive cireuits and non Lectures 42 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 Wi . £l ;'7T3Ef110
M 1 ctive circuits and nonfinear |y ) ‘Nopys 9 Tutorials 24 ML IXEO cMm Written exam 2 (E2) 2H00 0.5 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 ritten exam 2H00 | 1ou0.75 | CUOTETY 1 13gs10
devices - EUR (E'1) 0.25T3si T3 >
Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1H45 0,25 10
. E'1siT3<10
Lectures 17 .
MoQuIatlons and Written exam (E) 1H30 0,5 Written exam 1 ou 0.75E'1 + .
M 1 demodulations for RF front-end D. Barataud 4 - M1 IXEO CM 0.5E + 0.5TP , 2H00 1ou0.75 . T3if>10
. Tutorials 6 (E'1) 0.25T3si T3 >
and devices- EUR - - -
Practicals 32 Practicals/Oral (TP) (tirage au sort) 1H45 0,5 10
L Lectures 20 Written exam (E1) 1H30 0,67 i
M 2 Laser - EUR S. Février 3 - M1 IXEO CM 0.67E1 + 0.33QCM Written exam (E'1) 1H30 1 E'l
Tutorials 10 QCM 0H30 0,33
) ) Lectures 215 Written exam 1 (E1) 1H30 0,67 )
M 2 Nonlinear optics - EUR F. Louradour 4 - M1 IXEO CM 0.67E1 + 0.33QCM Written exam (E'1) | 1H30 1 E'l
Tutorials 18,5 QCM OH30 0,33
Passive microwave Lectures 18 Written exam 1 (El) 1H30 0,35 Wi 1 E'1siT3 <10
0 2 components, antennasand | S. Verdeyme 6 Tutorials 8 M1 IXEO cM Written exam 2 (E2) 1H30 0,35 0.35E1 + 0.35E2 + 0.3T3 ”tte(g,i;(am 2H00 | 10u07 | ou0.7E1+ T3if > 10
transmission systems - EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (draw) 1H45 0,3 0.3T3si T3> 10
Physics and technologies for Written exam 1 E'L si T3 <10 ou
2 y . 9 T.Trigaud 6 Lectures 31 M1 IXEO CM Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 0,25E1 + 0,25E2 + 0,5T3 , 1h30 lou0,5 O0.5E'1+0.5T3 T3si310
devices - EUR (E'1) .
o siT3310
Tutorials 0 Written exam 2 (E2) 1H30 0,25
Practicals 9 Practicals (T3) (report) 0,5
Practicals* 30
Lectures 9 CR de TP (N1) 0,4 Note N1
M 2 | Novel light sources - EUR-Dir J. Boucle 3 Tutorials 0 EUR cMm CR de TP (N2) 0,2 0.4N1 + 0.2N2 + 0.4N3 oral (O) 1H 1 0 Ng ; - ‘ig
Practicals ** 21 CR de TP (N3) 0,4
Written exam (E) 1h30 1
M 2 English - EUR-Dir J. Gouteron 3 Tutorials 30 EUR CM (E+0)/2 Oral (interview) 20 min 1 (0]
Oral (O) 1
Written exam - E1 1
: Lectures 20 - = q
ritten exam -
M 2 Management and soft skills | ¢ » ¢ atella 3 EUR cM _ (E1+E2+E3+E4)/4 oral 30 min 1 0
Part 2 - EUR-Dir . Written exam - E3 1
Tutorials 10 :
Written exam - E4 1
M 2 International mobility- EUR-Dir S. Février 3 Tutorials sem>:ines EUR ™ Production (Report and Defense) 1 P Oral 30 min 1 (@)
M 2 | Research labwork - EUR-Dr | A Desfarges- 6 Tutorials 0 EUR cMm Project 1 R oral 30 min 1 0
Berthelemot projects
%k

TP spécifiques en laboratoire (XLIM et IRCER). Taille maximale du groupe de TP : 4 (soit 2 binomes)




Année Master 1ére année MCC 2025-2026 votées en CG et en CFVU
Mention PAIP
Parcours IXEO EUR HIGH FREQUENCY ELECTRONICS AND PHOTONICS -IOT
Description UE knowledge control method
q / Session 1 Session 2
Mgr;)ti?)tr?;)l/ Term Name Responsible ETMS Description Mutualisations Tgﬂl\;r Report
Examination Duration| Coeff Mark calculation Examination Duration Coeff Mark'
calculation
E|ectromagnetic theory for h|gh Lectures 42 Written exam 1 (El) 1H30 0,25 . el ;I7T53E<110
. 1+
M 1 frequency circuits and S. Verdeyme 9 Tutorials 24 M1 IXEO cM Written exam 2 (E2) 2HO0 05 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 W”tte('é,i;(am 11 2Hoo | 10u0.75 0°;5T3 T3s | Tesiz10
antennas - EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) | 1H45 0,25 10
Lectures 27 Written exam 1 (E1) 1h30 0,25 E'l si T3<10
i . . Tutorials 19 Written exam 2 (E2) 1h30 0,5 Written exam 1 0,75E'1+0,25T3 )
M 1 Optical propagation - EUR P. Di Bin 8 M1 IXEO CM 0.25E1+0.5E2+0.25T3 E1) 2h 1ou0,75 | . Practicalsl 3 1 T3si>10
Ki Practicals
Practicals 34 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1h45 0,25
rctive cireits and noni Lectures 42 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 Wi . El ;';3;110
ctive circuits and nonlinear - - ritten exam ou 0.75E'1 + .
M 1 devices - EUR J. M. Nebus 9 Tutorials 24 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 2H00 0,5 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 E1) 2HOO | 10u0.75 0.25T3 s T3> T3si>10
Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1H45 0,25 10
E'1siT3<10
i Lectures 17 .
Modulations and Written exam (E) 1H30 0,5 Written exam 1 ou 0.75E'1 + _
M 1 demodulations for RF front-end D. Barataud 4 - M1 IXEO CM 0.5E + 0.5TP , 2HO00 1ou0.75 ] T3if>10
) Tutorials 6 (E'1) 0.25T3si T3 >
and devices- EUR - - -
Practicals 32 Practicals/Oral (TP) (tirage au sort) 1H45 0,5 10
Lectures 31 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25
Physics and technologies for . Tutorials 0 Written exam 2 (E2) 1H30 0,25 Written exam 1 E'L si T3 <10 ou )
M 2 : T.Trigaud 6 - M1 IXEO CM - 0,25E1 + 0,25E2 + 0,5T3 . 1h30 lou0,5 | 0.5E1 +0.5T3 T3si310
devices - EUR Practicals 9 Practicals (T3) (report) 0,5 (E'1) SiT3210
Practicals* 30
Modeli d CAD of R and Lectures 21 Written exam 1 (E1) 1H30 0,4 Writt 1 E 15'72‘?5110 or
odeling an 0 an . - - ritten exam 75E'1 + .
M 2 microwave devices - EUR M. Campovecchio 6 Tutorials 15 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 1HO00 0,27 0.4E1 + 0.27E2 + 0.33TP E1) 1H30 1 0.25T3 if T3 > T3if>10
Practicals 24 Practicals (TP) 1H45 0,33 10
Lectures 18 Report (R1) 0.5
M 2 Smart Energy - EUR-Dir H. Boeglen 3 Tutorials 22 EUR CM Written Exam (E) 2HO00 0.5 0.5R1 + 0.5E Oral exam (O) 30 min 1 (0]
Practicals 0
Written exam (E) 1h30 1
M 2 English - EUR-Dir J. Gouteron 3 Tutorials 30 EUR CM (E+0)/2 Oral (interview) 20 min 1 (@)
Oral (O) 1
Written exam - E1 1
Lectures 20 . = q
i ritten exam -
M o | Managementand softskills | p nc0 o0 3 EUR cM , (E1+E2+E3+E4)/4 oral 30 min 1 0
Part 2 - EUR-Dir . Written exam - E3 1
Tutorials 10 -
Written exam - E4 1
>
M 2 International mobility- EUR-Dir S. Février 3 Tutorials sem:ines EUR ™ Production (Report and Defense) 1 P Oral 30 min 1 (0]
M 2 | Research labwork - EUR-Dir | A Desfarges- 6 Tutorials 0 EUR cM Project 1 R oral 30 min 1 0
Berthelemot projects
* TP spécifiques en salle blanche faits avec les étudiants du parcours iXeo.

Pour des raisons de sécurité, 6 étudiants maximum par groupe.

--> dédoubler a 7.




Année Master 1ére année MCC 2025-2026 votées en CG et en CFVU
Mention PAIP
Parcours EMIMEP
Module Description Methods of Assessment and Weighting
Methods of delivery & learning ) Total Number of slots Total Number of slots Continuous Single Session
Mandatory . . Lectures/Tutorials/Practical Works . Program Number of PW (1.5H Slots Course with 1 resit
/ Optional Sem. Module Title Supervisor ECTS (PW) Learning (Mutulaisation) | (1.5H Slots Course groups and Tutorials Face to Face Hours Ass_essment (CA) ) ) ) ) Postpone
Hours . or Final Exam (FE) Exam ( lectures & tutorials) Duration Weight Mark Calculation
and Tutorials 4H / PW)
Lectures 36 24 1 24 36 Written
Exam 1 (WE1) and 2HO0 0.75
i i [ Resit 1 (WR1) if ("A Mark of ’ .
Bas!cs of actlv_e and I M. Tutorials 30 20 1 20 30 esit 1 ( v ) if ("Average Mark o 0.75%(Highest(WEL,WR1)) + _
M 1 nonlinear sustainable Nebus 9 90 M1 EMIMEP CA S1"<10and WE1<10) 0.25%(Highest(PW1,PW2)) PW1if310
electronics Practical PW (PW1) and Resit 1 (PW?2) if : 9 '
Works 24 6 2 12 48 ("Average Mark of S1"<10 and 1H45 0,25
PW1<10)
Lectures 36 24 1 24 36 Written
Exam 1 (WE1) and 9H00 0.75
Foundations of Tutorials 30 30 1 30 30 Resit 1 (WR1) if ("Average Mark of ’ 0.75*(Highest( WEL WR1)) +
M 1 electromagnetic | O. Tantot| 9 90 | M1EMIMEP CA S1"<10 and WE1<10) TS*(HIGhest(WEL WRL)) + - 1 45 1
. PW (PW1) and 0.25*(Highest(PW1,PW2))
wave propagation Practical ( ) an
Works 24 24 2 48 48 Resit 1 (PW2) if ("Average Mark of 1H45 0,25
S1"<10 and PW1<10)
Written
Lectures 36 24 1 24 36 Exam 1 (WE1) and 0.75 |0-75*(Highest(WE1,WR1)) +
Fundamentals of N Resit 1 (WR1) if ("Average Mark of ’ 0.25*(Highest(PW1,PW2)) .
M L coherent photonics P. DIBIn o Tutorials 30 o0 M1 EMIMEP 30 1 30 30 CA S1"<10 and WE1<10) Final mark =Resit2*0.75+ | ©/1if*10
Practical 24 5 5 12 48 PW (PW1) 1H45 0,25 0.25*(Highest (PW1,Resit2))
Works
. . Lectures 14 9,33 1 9,33 14
" . Linear and non-linear | ) Tutorials 0 0 1 0 0 Written . .
stability analysis of 3 - 30 M1 EMIMEP CA : 2H00 1 (Highest(WE1,WR1)) PW1if =210
: o Collantes Practical Exam 1 (WE1) and Resit 1 (WR1)
microwave amplifiers Works 16 16 1 16 16

300




Année Master 2éme année MCC 2025-2026 votées en CG et en CFVU
Mention PAIP
Parcours HIGH FREQUENCY ELECTRONICS AND PHOTONICS & EMIMEP
Modul Description MCC
Continuous Session 1 Session 2
Mandator Assessment (CA
) v/ Speciality Mandatory / Optional Semester Module Title Supervisor ECTS Methods of delivery & learning Mutualization ) (CA) Exam Exam Postpone
Optional or Final Exam . . Mark . . Mark
(lectures & Duration Weight ] (lectures & | Duration Weight .
(FE) . Calculation . Calculation
tutorials) tutorials)
Antennas and EM compatibility for Written Written
3 C.D 3 Lect 30 FST FE 3HO00 1 WE1 3HOO0 1 WE1
RF systems ecroze ECHUres Exam 1 (WE1) Exam 1 (WE1)
Passive components and devices for Written Written
3 S. Verd 3 Lect 30 FST FE 3HOO 1 WE1 3HOO0 1 WE1
RF systems eraeyme ECHres Exam 1 (WE1) Exam 1 (WE1)
M
Printed electronics f Writt Writt
3 rinted eIectronics for J. Bouclé 1,5 Lectures 15 FST FE riEen 1H30 1 WE1 rEEn 1H30 1 WE1
telecommunication and energy Exam 1 (WE1) Exam 1 (WE1)
Nonlinear components and devices Written Written
3 . M. Campovecchio 3 Lectures 30 FST FE 3HOO 1 WE1 3HO0O 1 WE1
for RF systems Exam 1 (WE1) Exam 1 (WE1)
RF Front End
Speciality Lectures 15 Report (RP) 1 _
. ; . Tutorials 10 . Written exam 2h . )
3 Energy Harvesting J. Bouclé/C. Perrine 3 EUR CA +Written exam 1 2h (RP+2E1)/3 (E) 1 (RP+2E')/3 Postponement of RP session 1
Practicals(1) 15 (E1) 2
e tochnolosios & _ Lectures 9 Par::“r,s RS ("\)\’/rétlt‘j”Rexam 1h30 1 wer Oral (0) 20 min 1 0
1 among 3 3 itive technologies & integration Olivier Tantot 3 - atériaux eport +
T I CA 2
for RF & mm components utor-la > (Advanced or Poster 2*RPP)/3
Practicals(1) 21 ceramics) presentation
Lectures 0
3 Advanced CAD M. Campovecchio 3 Tutorials 30 FST FE Defense (D) 25 mn 1 D Defense (D) 25 mn 1 D
Practicals 0
A*WEL +
Advanced photonics sources and _ eI = e LR ug 0 Written
1 Among 2 3 S. Février 4,5 Tuturials 0 FST CA WE2 1H30 04 0.4*WE2 + 3HOO0 1 WE1
systems - 2 « Exam 1 (WE1)
Practicals 12 Report 0,2 0.2*R
Lectures 15 VVTTULCTTT CAQTTT
WE1 1h30 0,5 0.5*WE1 + Writt
M 3 Specialty Optical Fibers R. Jamier 3 Tuturials 0 FST CA ( ) riten \ 1h00 1 WE1'
- 0.5*R Exam 1 (WE1')
Practicals(1) 15 Report (R) 0,5
R R
. : : . F. Louradour Lectu.res LY eport (R) 0,5 . : :
3 Optical nonlinearity & materials /1. R. Duclere 3 Tuturials 0 FST CA and 0.5*R + 0.5*D | Defense (D) 20 min 1 D
S Practicals(1) 20 Defense (D) 20 min 0,5
Ant d EM tibility f Writt Writt
3 T e C. Decroze 3 Lectures 30 FST FE rieen 3HOO 1 WE1 rreen 3HO0 1 WEL1
. RF systems Exam 1 (WE1) Exam 1 (WE1)
Photonics
Speciality 3 Passive components and devices for S. Verd 3 Lect 30 EST FE Written 3H00 1 WEL Written 3H00 1 WEL
RF systems + Verdeyme ectures Exam 1 (WE1) Exam 1 (WE1)
Nonli t d devi Writt Writt
3 onlinear components and devices | n1 campovecchio 3 Lectures 30 FST FE rtten 3H00 1 WE1 ritten 3H00 1 WE1
for RF systems Exam 1 (WE1) Exam 1 (WE1)
1among5
Lectures 30 Report (R) 05
3 Integrated Photonics S. Février 3 Tutorials 0 EUR CA and ’ 0.5*R + 0.5*D | Defense (D') 20 min 1 D'
Practicals 0 Defense (D) 20 min 0,5
_ Lectures 18,5 EUETIS UL Written (W) 2h 2 Written (W') 2h 2
3 Bio-Engineerin A. Magnaudeix/ 3 ' Matériaux _ Note = - _ Note = Mark O if >= 10
g g Ph. Leproux Tutorials 1,5 (Advanced Oral (O) 45 min 1 (2*W+0)/3 Oral (O') 30 min 1 (2*W+0')/3 =
PracticaIS(l) 10 Ceramics)
M 3 Seminar G. Andrieu 3 Courses 30 EUR FE QCM (Q) 1H30 1 Q QCM (Q) 1H30 1 Q'
M 3 CAD for engineering B. Barelaud / S. Février 4,5 Tutorials (2) 45 (2) FST FE Defense (D) 45mn 1 D Defense (D) 45mn 1 D
er'z:/(\e/r;le)xam 1h30 1 ora
English Grp1 J. Gouteron Tutorials 30 EUR CA (WE1+0)/2 . ) 20 min 1 (o)
M 3 3 Oral 20 min 1 etz
(0 EMIMEP)
i 0.5CLES2 + Oral (0O'1
English Grp2 R. Gouttefangeas Tutorials 30 FST cC SalisiCles s e b5 ral (O1) 0H20 1 0'1
Oral (01) 0H20 0,5 0.501 (PPC+PPI)
Advanced Practical work Report (R) 0.5
M 3 training in the scientific approach C. Decroze 6 Tutorials (3) 180 (3) FST & 0.5xR + 0.5xD | Defense (D) 20mn 1 D'
Defesnse (D) 20 mn 0.5
Lectures 15
In Depth -
3 C. Decroze 3 Tutorials 0 EUR FE Report (R) / 1 R Oral 20 mn 1 ¢}
RF Front-End X
Practicals 15
In Depth . Lectu.res 15
3 : : S. Vedraine 3 Tutorials 0 EUR FE Report (R) 2h 1 R Oral 20mn 1 0
Micro and Nano Technologies :
Practicals(1) 15
In Depth Lectures 15
3 : M. Campovecchio 3 Tutorials 0 EUR FE Defense (D) 25 mn 1 D Defense (D) 25 mn 1 D
MMIC Design :
Practicals(1) 15
Lectures 15
3 In Depth C. Decroze 3 Tutorial 0 EUR FE Report (R) / 1 R Oral 20mn 1 (0]
2 among 7 Radar Systems ' gtoria’s P
Practicals 15
— Lectures 15 Report (R)
In Depth P.Di B - 0,5 .
3 Microwr;veelghotonics G N:av:er;/x 3 Tutorials 0 EUR CA and 0.5*R + 0.5*D | Defense (D) 20 min 1 D'
; Practicals(1) 15 Defense (D) 20 min 0,5
R t(R
In Depth o Lectu.res 15 eport (R) 0,5 ' . '
3 Advanced Concepts in Photonics S. Février 3 Tutorials 0 EUR CA and 0.5*R + 0.5*D | Defense (D') 20 min 1 D
P Practicals(1) 15 Defense (D) 20 min 0,5
In Depth Lectures 30 Report (R) 05
3 Photonics-Based Imaging and S. Février 3 Tutorials 0 EUR CA and ' 0.5*R + 0.5*D | Defense (D') 20 min 1 D'
Spectroscopy Practicals 0 Defense (D) 20 min 0,5
(HFEP 4 months
24 (HFEP Report and ini 124 Report and
M 4 Internship G. Andrieu 30 (E(MII\/IE)P) Delr‘)ence mmllrEnCuTn;) Defsnce (RD) 1 RD No session 2 Postponement of RD session 1
(EMIMEP 6 months

(1) TP spécifiques en laboratoire (XLIM et IRCER). Taille maximale du groupe de TP : 4 (soit 2 binOmes)

(2) 2 groupes

(3) volume fixe, sans dédoublement quelque soit le nombre d'étudiants




Année Master 1ére année MCC 2025-2026 votées en CG et en CFVU
Mention PAIP
Parcours Architecture Réseaux Technologies Induites Circuits Communication
Description UE Module MCC
Obligatoire / Session 1 Session 2
Facultatif Sem. Nom Responsable ECTS CNU Nom (code) Description Présentiel Etudiant Mutualisations CCouCT Report
uitatl Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée Coeff Calcul note
UE331 : Fonction Internet-Outils UE331 : Fonction Internet- . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h30 1 CIEL2
: : +
O L de travail collaboratif P. Leproux 3 PRO Apprent. outils de W TD Distanciel 30 0 M1 ARTICC cC CIEL (C) 1h30 1 (TR+C)/2
UE332 : Outils scientifiques o UE332 : Outils scientifiques . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h30 1 CIEL2
: . : +
O L Travail collaboratif -Editique S Fevrier 3 63 Travail collaboratif - TD Distanciel 30 0 M1 ARTICC cC CIEL (C) 1h30 1 (TR+C)/2
L UE333 : Anglais . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h30 1 CIEL2
; . . +
@) 1 UE333 : Anglais général J. Mullen 3 LANS général(STTT339U) TD Distanciel 30 0 M1 ARTICC CC CIEL (C) 1h30 1 (TR+C)/2
. . UE334 : Gestion de . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h00 1 CIEL2
: : A +
@) 1 UE334 : Gestion de projet S. Faure 3 PRO orojet(S7TT349U) TD Distanciel 30 0 M1 ARTICC cC CIEL (O) T 1 (TR+C)/2
UE335 : Outils d'analyse UE335 : Outils d'analyse . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 2h00 1 CIEL2
: . +
O 1 numérique MATLAB A. Tonello 3 63 numérique TD Distanciel 30 0 M1 ARTICC CC CIEL (C) >h00 1 (TR+C)/2
0 1 UE336:’Arch|tectu_re systemes de C. Decroze 75 63 UE336: Architecture systemes TD Distanciel 75 0 M1 ARTICC cC Travaux (TR) CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 2h00 1 CIEL2
télécommunications de CIEL (C) 2h00 1
0 1 (UE3s7:Outils D. Barataud 75 63 (UEss7:outils TD Distanciel 75 0 M1 ARTICC cc |avax(TR)  [CC L (TR+C)2  [CIEL2 2h00 L CIEL2
expérimentaux/logiciels a expérimentaux/logiciels a CIEL (C) 2h00 1
0 2 UE338: Traitement de signal J. M. Nebus 6 63 UE338: Traitement de signal | ¢y pyce el 60 0 M1 ARTICC cc pravawx(TR)  |CC L (TR+C)2  [CIEL2 1h30 L 2h00
appliqué au systeme radar appliqué au systéme CIEL (C) 2h00 1
UE339: Architecture de systeme . UE339: Architecture de systeme . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h30 1 CIEL2
: . +
@) 2 de TV numérique C. Menudier 6 63 de TV numérique(S8TT399U) TD Distanciel 60 0 M1 ARTICC CcC CIEL (O) 1h30 1 (TR+C)/2
UE33A: Architecture de systéme UE33A: Architecture de systeme . . Travaux (TR) CcC 1 CIEL2 1h30 1 CIEL2
. . I +
O 2 de radionavigation G. Neveux 0 63 de radionavigation(S8TT3A9U) TD Distanciel 60 0 M1 ARTICC cC CIEL (C) 1h30 1 (TR+C)/2
UE33B: Architecture de systeme UE33B: Architecture de systeme . . Travaux (TR) CcC 1 - - +ACIEL2 1h30 1 CIEL2
' P +0. +0.
O 2 de communication optique A Tonello 0 30 de communication TD Distanciel 00 0 M1 ARTICC cC CIEL1 (C1) +CIELJ1h30+1h30 (1 47TR+0.37C1+0.37€
0 9 QE33C : TP Archltec_ture_: C. Decroze 15 63 UE33C : T\P Architecture TP 15 15 M1 ARTICC cc CR CcC 1 CR R2 1H 1 R2
systemes de télécommunications systemes de
0 5 UE3?E TP Ar_chlte(?turg de G. Neveux 15 63 UE33E: TP \Archﬂecture de TP 15 15 M1 ARTICC cC CR CC 1 CR R2 1H 1 R2
systeme de radionavigation systeme de
0 5 UE3§F : TP Archlte(?tur(_e de 3. Brevier 15 30 UE3§F : TP Archlte(?tur(_e de TP 15 15 M1 ARTICC cC CR CC 1 CR R2 1H 1 R2
systéme de communication systéme de communication
0 2 UE3SD : TP Outils D. Barataud 15 63 UE3SD: TP Outils TP 15 15 M1 ARTICC cc <R cc L CR R2 14 . R2
expérimentaux/logiciels a expérimentaux/logiciels a

TR : la note TR correspond a la moyenne des travaux rendus sous la forme de QCM, travaux dirigés, exposé dans chaque UE

NOTE SEUIL : PAS D'APPLICATION DE LA NOTE SEUIL




Année Master 2éme année
Mention PAIP
Parcours

Architecture Réseaux Technologies Induites Circuits Communication

MCC 2025-2026 votées en CG et en CFVU

Description UE Module MCC
Obligatoire / . Presentiel L Session 1 Session 2
Facultatif Sem. Nom Responsable ECTS CNU Nom (code) Description Etudiant Mutualisations CCouCT Report
Epreuve Durée Coeff Calcul note | Epreuve Durée Coeff Calcul note
UE341: Techniques UE341: Techniques
@) 1 d'expres§|0n_ - S. Delpeyroux 3 PRO de>_<pr§35|on - TD Distanciel 30 0 M2 ARTICC cC Travaux (TR)|CC 1 TR Travaux2 2h 1 T2
Communication Communication(S9TT419
U) CcC
UE342 : Composants
. . UE342 : Composants
@) 1 Opthues_ (et mini F. Louradour 7,5 30 Optiques (et mini TD Distanciel 75 0 M2 ARTICC CcC Travaux (TR)[CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 2h 1 CIEL2
brojet projet)(S9TT429U)
CcC CIEL (C) 2h00 1
UE343 : Composants
. . .. . UE343 : Composants
@) 1 Clrcunspar%';l;s) (et mini| M. Campovecchio 7,5 63 Circuits actifs (et mini TD Distanciel 75 0 M2 ARTICC CcC Travaux (TR)[CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 2h 1 CIEL2
projet)(S9TT439U) cC CIEL (C) >h00 1
UE344 : Composants - UE344 : Composants -
© ! circuits passifs ©. Tantot 0 03 circuits TD Distanciel 60 0 M2 ARTICC cC Travaux (TR) CC ! (TR+C)/2 CIEL2 2h ! CIEL2
passifs(S9TT449U) CcC CIEL (C) 2h00 1
O 1 UE345 : Antennes C. Decroze 6 63 UE345 : . . CC Travaux (TR)[CC 1 CIEL2 2h 1 CIEL2
TDD I M2 ARTI TR+C)/2
Antennes(S9TT459U) Istancie 60 0 CCIec CIEL (C) _ |2h00 1 (TR+CY
UE346: Anglais ) . MCC votees en
O 2 technique J. Mullen 3 LANS techﬂfii?é:'ﬁ'ljggu) CG Ie 13/06/2023 30 0 M2 ARTICC cC Travaux (TR)|CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 2h 1 CIEL2
q eten CFVU le CcC CIEL (C) 2h00 1
0 2 UE347 :t.TP cireuits P. Di Bin 1,5 63 UE347 : TP circuits . . 5 V2 ARTICC |CC CR cc 1 CR R2 2h 1 R2
OptIgUes optiques(SATT479U) =
0 2 UE348 : TP circuits P. Blondy 1,5 63 UE348 : TP circuits cc CR cc 1 CR R2 2h 1 R2
passifs . TP 12 15 M2 ARTICC
passifs(SATT489U) cC
UE349 : TP
@) 2 Composants Circuits D. Barataud 1,5 63 UE349 : TP Composants CcC CR CcC 1 CR R2 2h 1 R2
actifs Circuits actifs(SATT499U) ™ 12 15 M2 ARTICC
CcC
UE34A : Circuits - :
0] 2 . .. ) O. Tantot 15 63 UE34A : Circuits passifs . . CcC CR CcC 1 CR R2 2h 1 R2
passifs Mini projet Mini projet(SATT4AU) TD Distanciel 15 0 M2 ARTICC —=
) 2 UE34B : TP Antennes C. Decroze 1,5 63 UE34B : TP CC CR CC 1 CR R2 2h 1 R2
Antennes(SATT4B9U) P 12 15 M2 ARTICC CcC
UE34C: Antennes , -
@) 2 Mini projet C. Decroze 1,5 63 UE3£‘tC. Antennes Mini TD Distanciel 15 0 M2 ARTICC cC CR CcC 1 CR R2 2h 1 R2
projet(SATT4C9U) cC
UE34D :
@) 2 Methodologle davant- S. Delpeyroux 3 PRO UE34D :.Methodologle TD Distanciel 30 0 M2 ARTICC cC Travaux (TR)[CC 1 (TR+C)/2 R2 2h 1 R2
projet davant-projet(SATT4D9U)
CcC CIEL (C) 1h30 1
o UE34E - Réalisation TD Distanciel 6 0 M2 ARTICC CC non applicable
0 2 UE3AE : Realisation C. Menudier 15 PRO | professionnelle(SATT4E9 5602840
professionnelle ' P U) stage (16a24 0 M2 ARTICC CcC Stage (rappor{CC 1 Stage Pas de session 2 pour le stage. Redoublement proposeé si note <10/20
semaines)

TR : la note TR correspond a la moyenne des travaux rendus sous la forme de QCM, travaux dirigés, exposé dans chaque UE

NOTE SEUIL : PAS D'APPLICATION DE LA NOTE SEUIL




